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Carrello filoguidato
Presentazione

Il carrello filoguidato & utilizzato per assicurare una continuita nel trasporto di pezzi, tra le differenti
catene di montaggio di un'impresa, con un rendimento massimo.

Il carrello & interamente automatizzato e puo funzionare in modo autonomo seguendo una sequenza
programmata, chiamata sceneggiatura. Segue allora un percorso predeterminato indicato da un filo di
guida nascosto nel suolo.

."INDIVIDUARE GLI OSTACOLI"

Funzione: Questa funzione permette di individuare un ostacolo presente sul percorso del carro a meno
di 1 m, per evitare ogni collisione.

Questa funzione utilizza il principio della riflessione di un‘onda ultrasonora su qualsiasi tipo di ostacolo.
FP4 genera il segnale "VobstDétect" che individua la presenza o I'assenza di ostacoli.

F$42: GENERARE UN SEGNALE A SALVA DI 40KHZz"
Funzione: FS42 contiene un astabile regolato suregaenza di 40 kHz. L'insieme FS41 -
FS42 permette di ottenere in Vssalva delle impuisio breve durata a 40 kHz tutti i 20 msec.



SCHEMA FUNZIONALE DI GRADO 2 DI FP4

F3A1 F$42 F3A43 F44
GENERARE GENERARE METTERE CONVERTIRE
UN SEGNALE UN SEGNALE IN FORMA ELETTRICO/
PERIODICO A SALVA DI SEGNALE
DI BASSA 40 KHZ ULTRASONORO
FREQUENZA
F345 F346 F3A47 F48
CONVERTIRE AMPLIFICARE INDIVIDUAZIONE
ADATTARE
SIGNALE CRESTA
ULTRASONORO
/ ELETTRICO

F$49

METTERE
IN FORMA

FSA
VALUTARE LA
DISTANZA
DELL'OSTACOLO




SCHEMA STRUTTURALE DI FP4
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NOMENCLATURA DI FP4

Identificazione

C4,C6,C7,C8,C9,C10,C13,C14

C5,C2

C3

R5, R14,R2

R12

R1

R13

P13

P2

D11,D1

U7

U4,U5,U6

JALIM

Diodo

Designazione

Condensatore

Condensatore
Condensatore chimico radiale

Resistore 1/4W 5%

Resistore 1/4W 5%
Resistore 1/4W 5%
Resistore 1/4W 5%
Potenziometro orizzontale PT10LH

Potenziometro orizzontale PT10LH

Cl porta NAND CMOS dip 14

CI monostabile CMOS dip 16

Cl ampli op dip 8

Emettitore ultrasonoro diam. 15mm, 40 Khz
LiveIIo del suono di 120 dB

Teste pugnale Keystone

Morsetti per avvitare 3 contatti

Valore
100 nF, 63 V
1 uF, 63V

100 pF, 25 V

1 Kohms

47 Kohms
10 Kohms
39 Kohms
100 Kohms
22 Kohms

1N4148

CD4011

LMC662CN




Preparazione:

Segnare sullo schema strutturale le differenti funzioni secondarie FS41, FS42, FS43, FS44.

Studio della funzione F$4.2:. GENERARE UN SEGNALE A SALVA DI40kHz:

1 Misura:
Apparecchi utilizzati: alimentatore stabilizzato
oscilloscopio.

Procedura di regolazione:
Collegare il montaggio a un‘alimentazione stabilizzata regolata a 5 V.

1.1 Regolazione di P2: regolare P2 per avere uno stato instabile di 6ms.

1.2 Regolazione di P13 (frequenza di 40 Khz):
Regolare lentamente il segnale Vssalve per avere una frequenza di 40 Khz.

Quando la carta elettronica & stata correttamente regolata, misurare con l'oscilloscopio la

frequenza, il periodo, gli stati alti e bassi di Vssalve .
Visualizzare e stampare Vssalve e V3. Allargare il segnale per trovare soltanto 40 Khz.

Studio di FS42

1 Qual ¢ la funzione del segnale Vsvalid?

Vsvalid Vssalve
ov
5V

2 Nel caso 5V per Vsvalid, calcolare la gamma dei valori delle grandezze caratteristiche di Vssalve
(periodo). E possibile regolare FS42 per avere F = 40 kHz necessari al sistema ad ultrasuoni?

3 Completare il cronogramma generale che traccia il segnale Vssalve .
4 Qual € la funzione dei componenti U3B e U3A?
Momento della

t”;‘sziso"’:] 20“0 Cronogramma generale
' Nessun ostacolo Ostacolo a 50 cm Ostacolo a 1,5m

_ " —

Vevalid A

v
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Vsvalid 4

v

Vssalve
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Characteristics).

Features

ﬂﬂatioﬂ.at Semiconductor

General Description

The CD4083B consists of four Schmiti-trigger circuits. Each
circuit functions as a 2-input NAND gate with Schmitt-trigger
action on both inputs. The gate switches at different points
for positive and negative-going signals. The difference be-
tween the positive (Ve ) and the negative voltage (Vv ) is
dafined as hysterasis voltage (V).

All cutputs hawve equal scurce and sink currents and con-
form Lo standard B-sedes output drive (see Static Electrcal

| Wide supply voltage range

B Schmitt-trigger on each ingut
with no extemal components

B MNoise immunity greater than 50%

February 1993

CD4093BM/CD4093BC Quad
2-Input NAND Schmitt Trigger

Equal source and sink currents

Mo limit on input dse and fall time
Standard B-series output drive

Hystemesis voltage (any input) Ty = 25°C

Typical Voo = 50V Wy = 158V
Voo = 10V W= 22V
Voo = 18V W= 27V

Guaranteed Wy = 01Vpp
Applications

| Wave and pulse shapers

H High-noise-anvircnment systems

B Monostable multivibrators

m Astable multivibrators

o MNAND logic

3.0W 1o 15V

Connection Diagram

Dual-ln-Line Package
Voo H 8 ] L F E

TLEMSES2-1

Top View

Crder Number CD40938

S Nat ol Semicortuc S Corponadon

TL/FASGE RAD-E30M 105, Frintedinll 5 A
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Typical Applications

Gated Oscillator
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DC Electrical Characteristics coswsanc (Note 2)

Symbol Parameter Conditions e +25¢ Tese Units
Min Max | Min Typ Max Min | Max
lon Quiescent Device Vop= 8 10 1.0 7.5 py
Current Voo = 10V 20 20 150 | ph
Vpp = 18V 40 4.0 0.0 | ph
VoL Low Level Win = Voo, lol < 1A
Output Voltage Vpp = 5 0.05 0 0.05 005 | V
Voo = 10V 0.05 1] 0.05 0.05 W
Voo = 15V 0.05 1] 0.05 0.05 W
VOH High Level Vm = Vss. ||o| <1 ph
Output Voltage Von = 5 485 4.45 5 485 W
Vpp = 10V 9.95 9.95 10 9.95 v
Voo = 18V 14.95 14.95 15 14.95 W
VT Negative-Going Threshold | |lg] < 1 A
Voltage (Any Input) Vpp = SV, Vg = 4.5V 13 | 225 | 1.5 18 | 225 | 15 23 v
Wpp = 10V, Vo = o9V 285 45 a0 41 4.5 30 | 465 W
Vpp = 18V, Vg =135V | 435 | 675 | 45 63 |&e75| 45 | 63 | V
V4 Positive-Going Thrashald | |la| < 1 pA
Voltage (Any Input) Voo = 8V, Vo = 0.5V 275 a8 | 275 a3 a5 285 a5 W
Von = 10V, Vo = 1V 55 715 | 55 6.2 70 | 545 | 7.0 v
Von = 15V, Vo = 1.5V | 825 |1065| B.25 8.0 105 | 841 05| V
WH Hysteresis (Wr* — V1) |Vop= 9 05 235 | 05 1.5 20 | 045 2.0 W
[ Any Input) Voo = 10V 10 43 1.0 22 40 | 070 | 40 W
Vpp = 15V 15 | 83 | 15 27 60 | 120 |60 | Vv
|o|_ Leow Lavel Output Vm = VDD
Current (Note 3) Voo = 8V, Vo = 0.4V 052 044 | 088 038 ma
Vpp = 10V, Vg = 0.5V 13 1.1 225 09 md
Wpo = 18V, Vo = 1.5V a8 a0 X3 24 mé,
loH High Level Qutput Vin = Vag
Current (Note 3) Vpp = 5V, Vg = 4.6V 0.52 0.44 0.68 0.38 md
Voo = 10V, Vg = 8.5V 1.3 11 225 0.8 mh
Vpp = 15V, Vig = 13.5V a8 30 8.8 2.4 md
I Input Current Voo = 15V, Viy = OV 0.3 10-5| —03 10| ph
Vop = 18V, Viy = 15V 03 0% | 03 1.0 | pA
AC Electrical Characteristics®
Ts = 25°C, CL = 50 pF, Ry = 200k, Input t, i = 20 ns, unless otherwise specified
Symbaol Parameter Conditions Min Typ Max Units
lpHL tPLH Propagation Delay Time Voo = 5V 300 450 ns
VDD = 10V 120 210 ns
Voo = 15V 80 160 s
ITHL ITLH Transition Time Voo = &Y 80 145 ns
Voo = 10V 50 75 s
Voo = 15V 40 80 ns
Cin Input Capacitance (Any Input) 5.0 75 oF
Cen Power Dissipation Capacitance (Per Gate) 24 pF

"AC Paramalars are guarantead by DC adfralaed testing.
Hote 2:Wgg — OV unless dharaise spedlied.
Naote 3: gy and by are lested e aulpul a1 a lims




